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polovodilovych souldstek a obvodd

Je YeSeno za¥izeni, odstranujici vliv
rudivych elektromagnetickych poli i na na-
pédjeni optoelektronickych _polovodidovych
soucdstek a obvodl a umoZnujici vyssi husto-
tu montdZe. Tyto souddstky a obvody jsou

ugpofAddédny na destidce ze svételnd propuste
ného materidlu, opatfeného zrcadlovymi po-
vleky a prvky pro p¥enos signdlu. Zarizeni 3 & & 340 5 # ¢ 9 %
segtdvd minimdlnd z jednoho zdroje zdreni, : /// // Z{—_
prvaim otvorem, vytvoFenym v této stiné a 3
z opticky s p¥isludnfm zdrojem z&¥eni sp- S AN
Yafendho fotovoltaického &ldnku, umisténé- ’//“\\K
ho na spodni a/nebo vrchni plode destildky
8e. Napdjend polovodilovd souddstka nebo
obvod jsou umistény mezi fotovoltaickym
¢lénkem a prvkem pro p¥enos signdlu nebo :
mezi nimi, Mé-li svételny zdrej a prvek 5 8 4 2 +
e kaZdy zdroj zdPeni a fotovoltaicky
Clének opat¥en prvnim polarizalnim filtrem
a ka?dy prvek druhym polarizalnim filtrem,
kde tyto filtry jsou navzdjem proti sobé

umisténého na bolni sténé destidky nad

nad drubym otvorem, vytvofenym v této plo- '-#”V | N Y A—
pro p¥enos signdlu shodnou vlnovou délku,

pootoleny.
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Vynédlez se tykd za¥izeni pro napdjeni optoelektronickych
polovodidovych soudéstek a obvodu, usporgdanych na desce se
zrcadlovyml povlaky a s prvky pro pifenos resp. zpracovani sig-
nédlu.

ZvySujici hustota montédZe elektronickych souddstek vedla
k zavedeni tzv. optické sbidrnice, ktera miZe nahradit plos&né ’
spoje a navic umo¥nuje zvy3%it rychlost pfenosu signdld uvnitd
elektronickych zalizeni zejména u politadi. Opticks sbirnice
kombinuje prenos optickych signdld v opticky propustném prostie-
di mezi dvéma zrcadlovymi plochami s elektrickym napdjenim ob-
vodd pomoci elektricky vodivych drah, vytvorenych ze zrcadlovych
vrstev na deskéch. U tohoto zpisobu TeSeni je sice Uspdsné Tese-
na otdzka rychlosti &ffeni signdll, protoZe je 3ireni signdld
provedeno rychlostf svétla a neni zde ani nebezpeli elektromag-
netického ruseni, ale zGstévaji nesndze s elektrickym napéjenim
obvodd a tim i nutnost kombinovat pripojovéni souclédstek pdjenim
nebo lapenim na opticky vyu?ivané povrchy, &fmZ se znehodnocuji
optické vlastnosti povrché. V Padé pripadd je proto pak kombina-
ce obou typld spojeni souldstek u husté montéZe nevyhodnd.

Vy8e uvedené nevyhody odstranuje zaiizeni pro napdjeni op-
toelektronickych polovodidovych soudédstek a obvodd, uspoiddanych
na destidce se zrcadlovymi povlaky a opatfené prvky pro prenos
signdlu, podle vyndlezu. Podstatou zarizeni je, Ze sestévd mini-
médlné z jednoho zdroje zéPeni umisténého na boéni strané destic-
ky se zrcadlovymi povlaky nad otvorem, ktery je v této bodéni
sténd vytvoren. KaZdy zdroj z&éreni je opticky spfaZen s fotovol~
taickym 3lénkem, ktery je umistén na spodni a/nebo vrchni plose
desky, a to nad otvorem, vytvorenym v této prislusné ploSe des-
tidky. Napéjend polovodicova souldstka nebo obvod jsou umistény
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mezi fotoveltaickym &lénkem a prvkem pro prenos signélu nebo
mezi nimi. V pripadé, Ze mé zdroj zé&reni stejnou vlinovou délku
jako prvek pro prencs signédlu, jsou zdroje zdreni a fotovol-
taické &lénky opatfeny jedndmi polarizadnimi filtry a prvky pro
pfenos signélu druhymi polarizadénimi filtry, kde prvni a druhé
polarizadni filtry jsou navzdjem proti sobd& pootodeny.

Vyhodou tohoto za¥fzeni je, Z%e odstranuje vliv rudivych
elektromagnetickych poli i na napdjeni optoelektronickych po-
lovodidovych sou¥édstek a obvod® a umo¥nuje jedtd vy33i hustotu
montéZe, ProtoZe odpadd nutnost pdjenf nebo lepeni na opticky
vyu¥{ivané povrchy, nedochéz! k znehodnocovéni optickych vlast-
nostf povrchll desky se souddstkami.

P¥{klad usporadédni zarizeni podle vyndlezu je naznalen na
obr, 1 pro p¥ipad odlisné vlnové délky zdroju zédPeni a prvka
pro pfenos signdlu a na obr. 2 pro piipad, kdy je tato vlnova
délka shodné.

Na boéni stén& sv&telné propustné destidky 1,opatiend
zrcadlovym povlekem 2, které je zde oboustranné skosend, jsou
umistény v tomto pripad? dva zdroje 3 zéreni, kaZdy na jedné
zkosené strané boéni stény. Svételné propustnd destidka 1 je
napriklad z polymetylmetykryléiu a zrcadlovy povlak 2 je na-
priklad z hlinfku. Zdroje 3 zéfeni jsou na bocéni sténd umistény
v prvnich otvorech 8. Ddle je desticka 1 opatfena fotovoltaicky-
mi &lénky 4, které jsou opticky spraZeny se zdroji 3 zéreni a
Jsou umistény nad druhymi otvory 9, a to jeden na vrchni a dru-
hy na spodni plofe destifky 1. V t&sné blizkosti u fotovoltaic-
kych &lénkl 4 jsou na vrchnf resp. spodni plofe desticdky 1
umistény nad t¥etimi otvory 14 prvky 5 pro prenos signélu. Nad
dvojici fotovoltaicky Clének 4 - prvek 5 pro prenos signélu,
je na vrchni plode destidky 1 umisténa jedna polovodidovd sou-
Cdstka nebo obvod 6 a na spodni plofe desticky 1 druhd polovo-
didovéa soucdstka nebo obvod 7. Zdroj 3 zdreni a prvek 5 pro
pTenos signdlu maji v tomto p¥ipadd odlisnou vlinovou délku.




-3 -
261 744

Zdroje .3 zéFeni o dostatedné intenzité vyzarujf svidtlo
o vlinové délce A 7, kteréd.se 3{¥f v destidce 1 se zrcadlovymi
povlaky 2 s dobrou odrazivosti. Fotovoltaické &léanky 4 méni
energii od zdrojﬁ'z zéfeni! na elektrickou a napdji k ni prfipo-
Jené polovodifové souldstky &i obvody 6, resp. 7. Prvky 5 pro
pPenos signélu vyzaifuji svétlo o vlinové délce A ,, o0dli3né od
vlinové délky své&tla od zdrojd 3 zdreni. Toto svétlo slouzi
k pPenosu signdlu p¥ivedeného na prvek 5 z prvni polovodicové
soulédstky nebo obvodu glpo Jjeho privedeni na tuto polovodidovou
souféstku nebo obvod 6 elektrickym nebo optickym pripojenim 10Q.
Svételny prendleny signél o vlnové délce A o se §1¥f ve svi-
teln& propustné destidce 1 a plsobi na svétlocitlivou diodu,
tvorfci zde daldf prvky 5 pro prenos signdlu, které je selek-
tivni pro vlnovou délku A j a kterd pireméni opticky signdl na
elektricky, ktery zpracuje druhy polovodidovy prvek nebo obvod
7 a po zpracovéni jej prevede na elektricky nebo opticky vystup

11.

Druhy p¥iklad ukazuje provedeni zaiizeni, které k napdjent
vyuZivéd zdroje 3 zé¥enl se stejnou vlnovou délkou svétla jako
wéd prvek 5 pro pPenos signdlu. V tomtc pripadd je zdroj 3 zéle-
ni a opticky spraZeny fotovoltaicky &ldnek 4 opatren vidy jed-
nim polarizaénim filtrem 12 a prvek 5 pro prenos signdlu dru-
hym polarizadnim filtrem 13. Prvni a druhé polarizacni filtry
12 a 13 jsou navzédjem proti sob? pootoleny.

Toto zapojeni vyuZivé k napajeni polovodicovych obvodd ¢&i
souddstek stejné vlnové délky svétla jako i k prenosu signdla
vyuzitim rdzné polarizace svétla. Polarizované svitlo ze zdroje
3 zéYenf s prvnim polarizadnim filtrem 12 prochézi prvnim otvo-
rem 8 v zrcadlovém povlaku 2 do svételné& propustné déstiéky 1
a pUsobi na fotovoltaicky ¢lének 4 pres tyZ typ prvnihc polari-
zadénfho filtru 12 druhym otvorem 9. Podobné pusobi toto polari-
zované svétlo na druhou polovodidovou souddstku nebo obvod 7,

v ném#? je umfstén daldi fotovoltaicky &lének 4, opatlfeny nad
druhym otvorem 9 v destidce 1 polarizadénim filtrem 12 téhoz
typu jako u zdroje 3 zéfenf a prvniho fotovoltaického &lénku 4.
Prvni polovodilovéd souldstka nebo obvod 6 zpracovdvé vestupni
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elektricky nebo opticky signél ze vstupu 10 a méni jej v prvku
5 pro prenos signdlu na své&telné zéreni, které prochédzi druhym
polarizadnim filtrem 13 a tretim otvorem 14 a plsobi na dalsi
prvek 5 pro prenos signdlu v druhé polovodilové souddstce nebo
obvodu 7, ktery je opatfen té% druhym polarizalnim filtrem 13
nad t¥etim otvorem 14 v zrcadlovém povlaku 2. Druhy prvek 5
pro prenos signdlu po zpracovéni signélu jej prevédi na elek-
tricky nebo opticky vystup 1l.

PREDMET VYNLLEZU

Zarizeni pro napédjeni optoelektronickych polovodidovych
souddstek a obvodld uspotrddanych na destidce ze svételné pro-
pustného materidlu, opatfené zrcadlovymi povlaky a prvky pro
prenos signédlu, vyznadujici se tim, Ze sestdvé minimélné z jed-
noho ziroje /3/ zéfeni umistdného na bolni sténé destidky /1/
nad prvnim otvorem /8/, ktery je v bodni stin& destilky /1/ vy-
tvoren a z opticky vZdy s jednim timto zdrojem /3/ zé¥eni spra-
Yendého fotovoltaického &lénku /4/, unistdného na spodni a/nebo
vrcehni ploZe destidky /1/ nad druhym otvorem /9/ vytvorenym
v prislugné plose destidky /1/ a napéjené polovodidovd soulédst-
ka nebo obvod /6, 7/ jsou umistény mezi fotovoltaickym &lénkem
/4/ a prvkem /5/ pro pfenos signédlu nebo nad mimi, pridemZ
v ptipadd, Ze zdroj /3/ zéPeni mé shodnou vlnovou délku jako
prvek /5/ pro pifenos signélu, jsou kaZdy zdroj /3/ zdPeni a fo-
tovoltaicky ¢lének /4/ opatreny prvnimi polarizad¢nimi filtry
/12/ a ka¥dy prvek /5/ pro prenos signédlu je opatfen druhym
polarizadnim filtrem ,/1%/, kde prvni a druhé polarizadéni filtry
/12 a 13/ jsou navzajem pootoleny proti sobég,

1 vykres
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